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htc®-Bornitrid Qualitaten

Qualitaten
Eigenschaften Symbol | Einheit ® ® © ® © ©
htc™-BN-HIP | htc -BN-R htc”-BN-S htc -BN-SC htc”-BN-Z htc”-BN

Binder kein Kein Calcium Kein Boroxid Kein
Zusammensetzung hBN hBN hBN hBNZ’;OSZiC ¥ hBNZ:OSZiC * | hBN +SiO,
Rohdichte p glem® 2,0 1,9 1,9 2,3 2,9 2,1
Richtungsabhangigkeit isotrop anisotrop anisotrop anisotrop anisotrop anisotrop
Pressrichtung I L I L I L I L I L I L
Spezifische Warmekapazitat bei 20°C C J/gK 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8
Warmeleitfahigkeit bei 20 °C A W/mK 25 20 30 33 35 28 45 28 38 10 30
\F’{Vfr_rnggsggh”“”QSkoefﬂZie”t a 10K 3,0 1,0 | 05 | 40 | 30 | 45 | 30 | 80 | 40 | 30 | 01
Max. Anwendungstemperatur

Oxidierende Atmosphare °C ~900 ~ 900 ~ 900 ~ 900 ~900 ~900

Inert Atmosphare °C ~ 2300 ~ 2300 ~ 1600 ~ 1800 ~ 1800 ~ 1500

Vakuum °C <2300 <2300 ~ 1600 ~ 1800 ~ 1800 ~ 1500
Spezifischer elektrischer Widerstand R Q/cm > 10" > 10" > 10" > 10" > 10" >10™
Biegefestigkeit Ous MPa 20 15 18 35 40 40 70 80 120 35 65
Elastizitatsmodul E Gpa 23 11 14 25 30 20 35 30 45 75 85
Druckfestigkeit Ods MPa 35 27 22 60 52 105 88 170 170 130 50

Die angegebenen Daten sind typische, an Proben bestimmte Werte. Samtliche Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und kénnen ohne Ankiindigung geadndert werden. Etwa
bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berlicksichtigen.
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